






























































专利名称(译) 发光器件、其制备方法和使用该器件的显示装置
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代理人(译) 宋莉

优先权 2002096704 2002-03-29 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种发光二极管及其制备方法，以及使用该发光二极管的显
示装置，其中发光二极管至少包括一种载在可透射光的基底上的高折射
率层；一种有机电致发光(EL)元件，是由介于在高折射率层形成的透明
的第一电极和第二电极之间的一层有机薄膜层或多层有机薄膜层形成
的，并且高折射率层的折射率高于发光层的折射率或者折射率为1.65或
更高，而且高折射率层和可透射光的基底之间的界面被粗糙化，使得其
中心线平均粗糙度为0.01μm－0.6μm，结果防止了漏光且出光效率更
高。
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